Кристалографія (ОКР «бакалавр», 1-й курс)

Тема: Симетрія, морфологія, стереографічне проектування кристалів
1. Категорії, сингонії й види симетрії. Теореми про складання елементів симетрії. Одиничні напрямки в різних сингоніях і категоріях.

2. Вивід видів симетрії кристалів, що мають одиничні напрямки. Проекції простих форм загального положення в різних видах симетрії нижчої й середньої категорії.

3. Вивід видів симетрії кристалів без одиничних напрямків. Координатні й діагональні елементи симетрії в кубічній сингонії. Позначення видів симетрії за Германом-Могеном і Шенфлісом.

4. Координатні осі й площини. Символи граней. Закон раціональності параметрів. Закон Аюї (подвійних відношень параметрів).

Тема: Установка, теореми до вибору кристалографічних осей. Особливості символіки граней і ребер. Ознайомлення з морфологією і символами граней реальних кристалів.
1. Символи граней за Міллером. Символи граней кристалів гексагональної і тригональної сингоній (в установці Браве).

2. Символи рядів і ребер (для трьох-координатних систем). Закон Вейса (поясів, зон). Метод розвитку поясів. Правило зростання індексів.

3. Розвиток поясів кристалів гексагональної і тригональної сингоній. Визначення символів одержаних граней методом додавання індексів або користуючись правилом зростання індексів.
Тема: Елементи симетрії нескінчених фігур, симетрія і деякі типи кристалічних структур

1. Тривимірна трансляційна симетрія кристалів. Просторові й кристалічні гратки. Особливості граток Браве.

2. Примітивні і непримітивні просторові гратки та їх фізичний зміст. Правила Браве. Елементи нескінченної симетрії. Приклади структур з різними елементами нескінченної симетрії.

3. Поняття про федорівські групи. Мотиви найщільніших упаковок куль в структурах кристалів. Розташування октаедричних і тетраедричних порожнин в кубічній і гексагональній найщільніших упаковках. Координаційні поліедри й найтиповіші структури.

